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3-ethyl - .%Y(%E Eﬁ'ﬁplel Ungpbghe and itaxial layer over a crystalline substrate or
3, 4- dlsﬁﬂ, (U Hratats A&t EXAMPLE oser a crystalline substrate having one or more
can be used The susceptor can be heated to any tenperature in the range of
220 C. to 500 C., The procedure of Exanple | is followed and e.g., 220

to [err], nost preferably 240 to 300 ¢ cadmiumtelluride epi t axi al fil s
are grown on an The carrier gas can be omtted. An inverted vertical
i ndi um antinonide substrate. Excellent surface 50 MOVPE reactor can be



EXAMPLES 3-5 ' " 55 1. Anethod fo i ng_ j
a react.or a Goup Il-VI" Usi ng t he procedure of Exanple 1, but SHBT“ m‘"rﬁll Iﬂl”““
epi taxial |ayer over a c¥ystalline sUgR0R8 8B stituting for8t mos
di met hyl cadm um di met hyl ner - - over a crystalline substrate havi ng one
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R1 R2 RI RZ~~ vvherel n[err] and [err] arg, indepéndently hy-
25 drogen or akeri and rem 1 .t g t 4 C rbon at ons. thod as

2 are indepen . e
defined in C roge%ﬂ ré;frgms"ato(gbiu Tﬂ“ﬁr&!um conpound coppriSES

2,5-di hydrote
dans | aquel | eaBT et R2 repr65entent i nde- pendanmrent }aﬂu@ u'r/toma

d' hydrogby 34 nn&h&@@@&rn@cﬁm%uhqeﬂ\e}eﬂr Gqai m 1 wherein said . he ou
un groupe algglifin CONRIRAd othprisss 35-@nfdidiiP L¢ component conprises a
di al kyl cad- jrophene. environ 4 atones de car bonegansiadiBié FTRP WA Geprésentent indé-

di al kyl mercury conpound, 35 mercury, or a m xtur@nggmnfeup&ha@ﬁnmpgtgﬁs 8'hydroga-
2. Procddased methbdad asfinelinCGdin Anwhbreindsais | equel sy 6l é frpilpe GO RBmpuRtant 3 | 2
from1l to alerobp # component cdmPriseergpdialkyladés | V6 du t edrvikth@ amed tettbohe 2, 5
carbon at omemium compound, a dialkylmercury compound, 35 di hydrotel | ur Ophbne 4,
A met hod as roefunned & mi@irioesdch\oepeientst he 210 Prodédé Relom titewedication i dans lequel
r evendi cat i oaidlglkytigrospd beyingl fromplt do fabauttdi on r at i & @mpéaiérivé\du telbteadomplgwlecﬂ.
o~ | e congeibouatems. .conprenant un 4i ernent du gdbydrotelrropfdnel 1 conponent is
froml to1to 7 to 1. pe 11, conprend un dial kyl cadm um un di al kyl -
mercure, fu AEweted as defingh "‘nﬁ'F“ﬁ‘nbé’“ﬂ@" es 30 pB mBroRds sa'gﬂ Kepyepdieptiom?. ceag ’ﬁ?“f’
wher ei n t he mole fraction raji, ?fg? getajoganie 5 gr ouped ‘??f‘%g @Wt”éﬁ {ément du 9'°“'
suscept or i APt wgeeey ‘@'Pr'bé"rgi"li'rt‘éﬂ n the  48°' cg@ergn ‘i}“ g
de car bong lfgan ed of fro g rla, 4. Pr oc\W%’“rg ‘bﬁ’edrf"é[erc’é\}@ ‘ 0t | ?))rrt?:
1, dans |&q [Mogo ﬁ ¥ ?{%EI rfen Cl ai m mni g:)ums ar °:° :
r apport des ¥ range oﬂmm 520 r'ears"p%iﬁ"rgo 3se4feast on sal 8‘"& SP & 1 ows

further com gani que derive de net al d gFogéerseM ,aargvep&é 1653;‘4 é‘y,el
of a Ca”berA Adthod defined in C‘i_’aQn 1 reirt sti tuan i

or otpe 1% qyines £° defred o S tngrept 47 A et %@&.@s i L%:w W a0
wherein t he bﬁ%satfl’oﬁto?a eafdPasses cadm um t ghl uri dehstituant comprenan't3 un ErQSnT groupe
selon | a revendr cation 1, dans lequel le suscepmeég{dee;sg”gg@gfﬁm & une-

t enper at uy.e lRﬁréthdjla§a§fln6d1$1 Clalm 1 wherein the de 220 C
A 300 C substrate comprises cadmium telluride. 5. Procédé selon la revendlca’aon 1, dans lequel
: . le suscepteur est chauffé 4 une température
Revendications 85 de 220°C 24 300°C.
1. Procédé pour faire crofive dans un rdacteur 6. Procédé selon la revendication 1, dans lequel
une couche épitaxiale d'élérments des groupes au moins un des courants dirigés, comprend



1. Procede pour faire crottre dans un r4acteur 6. Proced6 selon |a

revendi.cation 1, dans |equel une couche 6pitaxiale d eIernent

au noi-ns un des courargs dirig~s, EPQR4Esd4 B1 9 ﬁm"ﬁmmﬁﬂm”"l
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Ver f ahr® “Rﬁé‘bfﬂ‘ﬁ!ﬁb&tm"\iloB@F leftelde- Pat et W sHAyighe=t ist

stens ei néefs'-ﬁ ‘@é\pf‘*ﬂﬁﬁ"é{e@ﬁu@ﬁ'ﬁ’m'%mr eI nen Strom ej nes Tr rager gases

unfalt._ 1. Verfa ren, bel dem man in ei femPRe%GH gqmal Ags minde-

i -V - Eprﬁt?'ﬁﬁ'?sggl(? ?cht Ober el nemkristal- 7. Ste\') i rﬁ% ﬁga‘g Rres of,

wobei ﬂf "S‘{I‘j"?’ n Subst r at r.%dﬁr her el nerﬂe’n r%?'ﬁ?s Wasei(‘f ttrat

Cadmi unt el PIRY: ?i“f"a:t i @gf el ne_odor. nehr et - cht en

traggt au SC ere fahreﬁf ‘aﬁ-f? "éf ‘5‘??‘ 55" das
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talll n

Pl at zi ere r , det el ne vor estl mt e Te
t5 ratur %E agn ei nes Strones von nmi nde- stens eI ner
danmpf f 6r m\/;%re tJt')onente auf das Substrat; (iii) das Richten

eines Stro da\éqﬂatgérg}eggs slggra\gem%ﬁp,#,t en Guppe VI-netallorgani schem
Material  aufagasdereSdifeMorbeitiinté M¥hpddi €,4JnBat zung der gerichteten Strone
von Gruppe tdurb@imepente und Gruppe Vi- netal | organi schem Material unter
Bi | dung  2f) day Ribitéd aixdsesteRbs idn mn@Pei man al s das G uppe

VI - et al | or gkt &iveh Qarhsaviigeal areppeal-idoal-f ur ver bi ndung der foi genden For nel
ver Nendet ponidfite 36 daodimktralyl und R2 unabh~ngig fU Wasser- 40 stoff odor
Al kyl mt 1(ibidas Rickieh lcinas Sdnfeatvon eim@n steehen. 2. Verfahren gemA3 Anspruch
1, wobei di eerdapipfter Gruppe M-melaliveggaischerd hydr ot el | ur ophen unfait. 45 3.
Ver f ahr en gWketisl akdapBubsttat; tnd wobei di e Grup- pe HI - Konponent e el ne

Di al kyl cadniivirdiee¥histeung) des gerichiskan Stromp)i al kyl quecksi | ber ver bi ndung,

Quecksi | ber Yono@ueped|-fomprrestsrund @repee Akt i ger 50 Konponent en unfasst, wobel .
di e Al kyl gr Dgiliargapisshen Wpterall urish | BEEBE of f8at ome auf wei son. 4. Ver f ahr en gendO
Anspruch 1, 9%joEeitaxigpshichipvobef maget P®rd8§er h~1 t nis von Gruppe VI-netal | organi -

56 schem NafEPPs|VHpgtaloraapiprbe | MatrishsRent e von 1 zu 1 bis 7 zu 1 betragt 6
Tellurverbindung der foigenden Formef ver-

wendet:
30

R1 R2

\ 35

wobei R' und R? unabhiingig flir Wasser~ 40
stoff oder Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffato-
men stehen.

2. Verfahren gem#B Anspruch 1, wobsi die Tel-
lurverbindung 2,5-Dihydrotellurophen umfafit. 45

3. Verfahran gemiB Anspruch 1, wobei die Grup-
pe il-Komponente eine Dialkylcadmiumverbin-
dung, eine Dialkylquecksilberverbindung,
Quecksilber, oder eine Mischung derartiger 50
Komponenten umfasst, wobei die Alkylgruppen
von 1 bis 4 Kohlenstoffatome aufweisen.

4. Verfahren gem3s Anspruch 1, wobel das Mol-
fraktionsverhltnis von Gruppe Vi-metallorgani- 56
schem Material zu Gruppe {i-Komponente von
1 zu 1 bis 7 zu 1 belréigt.



